
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0034330
(51)7 H01L 51/00; H01L 29/00 (13)  B

(21) 1-2019-04969 (22) 11/09/2019
(45) 26/12/2022   417 (43) 30/01/2020   382A
(73) Trường Đại học Giao thông Vận tải (VN)

Số 3 đường Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(72) Đào Thanh Toản (VN); Hoàng Văn Phúc (VN); Khổng Đức Chiến (VN).

(54) TRANZITO MÀNG MỎNG HỮU CƠ THƯỜNG ĐÓNG CÔNG SUẤT THẤP, 
PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VÀ CẢM BIẾN ÁP LỰC HỮU CƠ TÍCH CỰC SỬ 
DỤNG TRANZITO NÀY

(57)  Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo tranzito màng mỏng hữu cơ thường đóng 
công suất thấp và ứng dụng của tranzito này trong xây dựng cảm biến áp lực hữu cơ tích 
cực. Tranzito màng mỏng hữu cơ thường đóng công suất thấp theo sáng chế bao gồm các 
lớp vật liệu hữu cơ: lớp nền (1-1), lớp điện môi cực cổng (1-3), lớp cực cổng thả nổi (1-4), 
lớp bán dẫn (1-5) và lớp điện cực máng/điện cực nguồn (1-6). Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp chế tạo tranzito thường đóng công suất thấp sử dụng phương pháp quay phủ 
và bốc bay nhiệt độ cao và bao gồm các bước: vệ sinh lớp nền, tạo lớp điện môi cực cổng, 
tạo lớp cực cổng thả nổi, loại bỏ một phần lớp cực cổng thả nổi, tạo lớp bán dẫn, tạo lớp 
điện cực máng/điện cực nguồn, đóng gói và lập trình trạng thái thường đóng. Tranzito 
màng mỏng hữu cơ thường đóng công suất thấp có thể được ứng dụng để chế tạo cảm biến 
áp lực hữu cơ tích cực bao gồm: cảm biến áp lực hữu cơ thụ động và tranzito màng mỏng 
hữu cơ thường đóng công suất thấp.
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